


 
 
DMS-Messverstärker GSV-1 
  
 
 

Technische Daten 
(bei UB = 24V im Nenntemperaturbereich) 
 

Ausführung 
 

GSV-1  
 

Einheit 

Genauigkeitsklasse 0,1  
Messbereich 
 

±2 
optional ±1,0 und ±3,5 

mV/V 
mV/V 

anschließbare Vollbrücken 4 Stück 350 (87) bis 1 x 5000  Ohm 
Brückenspeisespannung 5 V 
Eingangsimpedanz >20 / 300pF MOhm 
Linearitätsabweichung <0,02 % v.E. 
Temperatureinfluss auf den Nullpunkt pro 10K 
bezogen auf den Messbereich (v.E.) 

< 0,2 
 typ. 0,05 

% v.E. 
% v.E. 

Temperatureinfluss auf die 
Messempfindlichkeit pro 10K bezogen auf den 
Messwert (v.S.) 

< 0,1 
 typ. 0,05 

% v.S. 
% v.S. 

Ausgangsfilter Analogausgang 
3dB Grenzfrequenz analog, Bessel, 2.Ordnung 

 
250 (2k5) (10k) 

 
Hz 

Auflösung >20000 Teile  
Analogausgang 
Nennbereich 
Gebrauchsbereich 
Ausgangswiderstand 
optional für GSV-1H 

 
±5 
-6 ...+7,5 
47 
0...10V, 4...20mA, 0...20mA 

 
V 
V 
Ohm 

Betriebsspannung 
Nennbereich 
Gebrauchsbereich 
 
Nennbereich 
Gebrauchsbereich 

 
10,5…18 
9,5...20 
oder 
20...26 
18...28 

 
 
V 

Stromaufnahme 
GSV-1L, GSV-1M 
GSV-1H 
GSV-1HSW 

 
ca. 36  
55..75 für Option 4...20mA 
ca. 90mA  

 
 
 
mA 

Nullabgle
Toleranz 

ich 
Zeitdauer 
Auslösung auf fallende Flanke nach mind. 4ms 
High-Pegel (3,5V ... 30V oder 
Versorgungsspannung) 

 
<5, typ. <2,5 
<90 

 
mV 
ms 

Speicher letzte Nullpunktstellung  
Nenntemperaturbereich 
Lagertemperaturbereich 

-10…+65 
-40…+85 

°C 
°C 

Verstärkungsstufen 
für GSV-1H und GSV-1HSW 

 
1x, 2x, 4x, 10x 
2mV/V, 1mV/V, 0,5mV/V, 
0,2mV/V 

 

Schaltschwellen für GSV-1HSW 
Schalthysterese 
Fühlerausgang für Potistellung 
 

3 bis 95 
2,5 
0,03...0,95 

% v.E. 
%v.E. 
V 

Spitzenwertspeicher für GSV-1HSW 
Anstiegszeit: 
optional für 10.000Hz: 
 Drift des Spitzenwerts: 

 
<50 
<10 
<0,05 

 
µs/V 
µs/V 
%v.E./s 

 


